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Transistor de Silicio NPN Epitexial, 30 MHz, 13.5 Vcc, 70 Watt, T-40E.
SKU: 2SC2097  Categoría: KENWOOD / ICOM / TXPRO

$801.61
Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN
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ESPECIFICACIONES

Característica 1 Alta eficiencia en amplificación RF de potencia

Característica 2 Operación estable hasta 30 MHz

Característica 3 Diseño epitaxial de silicio para baja distorsión

Característica 4 Encapsulado T-40E para disipación térmica optimizada

Característica 5 Tensión de colector 13.5 Vcc para circuitos robustos

Característica 6 Ideal para etapas de salida en transmisores
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